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plan parallele a Mement, situe a 1'interieur da conducteur et a la
Hmite de la couclie electrique. Le conducteur a I'interieur de ce
cjlindre AA'BB' est electrise. Or le champ au voisinage du con-
ducteur electrise n'est pas mil et est normal a sa surface; a une
distance In terieure comparable a 1'epaisseurde la couche electrique,
ilest mil. En traversant cette couche il passe ainsi graduellement
de zero a une valeur finie. Si Ton divise le petit cjlindre AA'BB'
en couches infiniment minces, paralleles a la surface du conduc-
teur, toutes ces couches sont soumises a un champ electrique.
Supposons le conducteur electrise positivement; dans ce-cas, le
champ est lourne vers 1'exterieur, . comme nous le deniontrerons
rigoureusement plus loin; les forces electriques sontalors dirigees
aussi vers 1'exterieur et ont une resultante qui tend a arracher
I "element de surface limite par AA; : c'estla/orce de tension elec-
trique. Daos le cas ou Felectrisation du conducteur est negative,
le champ est dirige vers 1'iuterieur, comme nous le montrerons
plus loin ; mais les forces electriques qui s'exercent sur chaque
couche electrisee negativement sont dirigees en sens contraire du
champ; par consequent, laresuitante est encore dirigee vers Fexle-
rieur. C?est Men encore une force de tension qui tend a arracher
Pelemeni de surface A A'.

Les forces de tension sont evidemment nulles si la surface n'est
pas electrisee, et d'autaot plus grandes que la densite electrique
superficielle est elle-meme plus forte,

Si Felement est infiniment petit ds, la force de tension est aussi

infiniment petite df; le quotient-^ estce qu'on appelle la tension
electrique pour cet element; nous la designerons par T

T = ~cls       d'0"        df^tds.

Pour une surface finie plane la force / qui tend a 1'arracher du
conducteur est la somme des. forces, qui agissent sur les differents
elements en lesquels on peut decomposer la surface; on a done

et, si la tension est uniforme,s venons de voir que de la connaissance du potentiel en
